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A04班のミッション：⾼密度共役のその先に

A04-5

A04-5の狙い
• d電⼦物質表⾯への近接効果による様々なトポロジカル磁気粒⼦の形成
• トポロジカル磁気粒⼦のダイナミクスによる⾮線形電気伝導現象の開拓
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⾼密度共役に起因した
効率的な近接効果

スキルミオン, モノポール, ホプフィオンといった
様々なトポロジカル磁気粒⼦の形成と⾮線形ダイナミクス


